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Directives importantes :
Un rapport sous forme document WORD doit étre fourni a la fin de la séance. Ce rapport doit

contenir les copies d’écran du schéma, des courbes simulation, les valeurs des grandeurs
mesurées et leur interprétation ainsi que les résultats obtenus dans la partie PCB.

1/ Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous votre nom

2/ Lancer 'outil Capture

3/ Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé
4/ Editer le schéma du filtre suivant
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Item Part Reference Schemat icHame Sheet Library
1 1u cl SCHEMATIC1/PAGE1L 1  C:\PROGRAM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\ANALOG.OLE
2 lu c2 SCHEMATICL/PAGE1 1 C: \PROGREM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\ANALOG.OLE
3 10k R1 SCHEMATICL/PAGE1 1  C:\PROGREM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\RNALOG.OLE
4 12HEADER J1 SCHEMATIC1/PRGE1L 1 C:\PROGRAM FILES\ORCAD\CBPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLE
5 220k R3 SCHEMATIC1/PRGEL a1 C: \PROGRAM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\RNATLOG.OLE
6 620 R2 SCHEMATICL/PAGEL o C: \PROGRAM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\RNALOG.OLE
7 uA741 Ul SCHEMATIC1/PAGEL 1  C:\PROGRAM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\OPAMD.OLE
8 {Rfc} Rfc FCHEMATIC1/PRGEL 1  C:\PROGRAM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\ANALOG.OLE
9 {Rgain} Rgain  SCHEMATIC1/PAGEL 1  C:\PROGRAM FILES\ORCAD\CAPTURE\LIBRARY\PSPICE\BHALOG.OLB

5/ Simulation temporelle : Dans cette simulation, on utilisera une source de tension V1 de type VSIN avec les

paramétres indiqués dans la feuille de dessin ci-dessus

Créer un nouveau modéle de simulation avec la configuration suivante :



Simulation Settings - tes3 X]

Genetsl Analysis | Include Files | Libraries | Stimulus | Options | Data Collection | Probe Windaw |

Analysis type:
Run to time: 10.5s seconds (TSTOP)
Start saving data after: |1 Os seconds

 Transient Dliiﬁns

M aximum step size: f1ms seconds k

|
|
E ™ Skip the initial transient bias point calculation (SKIPEP)

_ILoad Bias Point Output File Options... I b jN

s o

e Lancer la simulation

e Enutilisant 'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats

6/ Simulation fréquentielle : Dans cette simulation, on utilisera une source de tension V1 de type VSIN avec les
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parameétres indiqués ci-dessous :
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e Créer un deuxiéme modéle de simulation avec la configuration suivante :

Simulation Settings - fest1

General Analysis | Inchude Files | Libraries | Stimulus | Options | Data Collection | Probe Window |

Analysis type: & AL Sweep Type
A0 SweepdHoise £ Linear Start Frequency: }1

P4 General Settings

; Decade l Points/Decade: ]1 00

Optians: E % |ogarithmic End Frequency: }10{]

e Llancer la simulation

e  Enutilisant 'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
7/ On souhaite maintenant réaliser une étude sur l'influence de chacune des deux résistances R4 et R5 sur le
comportement du filtre. Pour cela, vous allez lancer deux simulations paramétriques successives , chacune avec
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les données suivantes :

- Premiére simulation : R4 varie de 5k & 25k par un pas de 10k ( R5 valeur par défaut ) ;frﬂg ‘/ Q5
Lv mwi d&pﬁﬁyﬁqsimulation : R5 = 500, R5= 5k puis R5=20k ( R4 valeur par défaut ) % Ql/ 3,3!9'—
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e Llancer la simulation

®  Enutilisant 'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats

8/ Proposer en utilisant les outils de LAYOUT un circuit imprimé de ce systéme.

¢ Reprendre votre feuille dessins en la complétant avec les données suivantes { PCB Footprint )

Value|Reference| Primitive |Hame |Power Pins Visible|PCB Footprint
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